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©  Vorrichtung  zur  Behandlung  von  Materie  durch  UV-Strahlen. 
©  Die  Vorrichtung  (1)  besteht  aus  einer  UV-Strahlenquelle 
(6)  und  einem  Reflektor  (7,7').  Der  Reflektor  besteht  vor- 
zugsweise  aus  zwei  parabolischen  oder  elliptischen  Halb- 
schalen  (7,7').  Auf  der  Reflektorfläche  sind  eine  oder  mehrere 
Beschichtungen  zur  Reflexion  (12)  der  UV-Strahlung  und  eine 
darunter  liegende  Beschichtung  zur  Absorption  (11)  des  län- 
gerwelligen  Teils  des  Spektrums  der  UV-Strahlenquelle  an- 
geordnet.  Zwischen  diesen  Beschichtungen  ist  eine  Dif- 
fusionssperrschicht  angeordnet.  Die  Reflexionsschicht  (12) 
besteht  aus  abwechselnd  niedrigbrechenden  dielektrischen 
Schichten  aus  Si02  und  hochbrechenden  Schichten  aus  Hf02, 
die  Diffusionssperrschicht  aus  einer  dielektrischen  Schicht 
mit  einer  physikalischen  Dicke  von  mindestens  0,5  p  aus  Si02 
und  die  Absorptionsschicht  (11)  aus  einer  schwarzen  El- 
oxierung,  Schwarzverchromung  oder  -  Vernickelung,  An- 
odisierung  oder  Brünierung  einer  polierten  Kupfer-  oder 
Nickelbeschichtung  des  aus  Aluminiumlegierung  bestehen- 
den  Reflektorkörpers. 
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